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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL 
ACELERADOR EUV DEL NSTC EN EL COMPLEJO DE NANOTECNOLOGÍA DE 

ALBANY DE NY CREATES  
  
El complejo es uno de los tres principales centros de investigación y desarrollo 

de semiconductores del NSTC en Estados Unidos  
  

El Acelerador EUV permite a los investigadores realizar proyectos de 
investigación y desarrollo esenciales para acelerar la comercialización de 

tecnología avanzada de semiconductores  
  
El Complejo de Nanotecnología de Albany albergará el primer y único Centro de 
Litografía Ultravioleta Extrema de Alta NA de propiedad pública en América del 

Norte, lo que traerá el futuro de la investigación y fabricación de 
semiconductores avanzados a la Región Capital  

  
La asociación incluye una importante inversión privada de IBM, Micron, Applied 

Materials, Tokyo Electron y otros líderes de la industria, que integrarán 
tecnología de fabricación de chips de vanguardia en sus esfuerzos de 

investigación y desarrollo  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la gran inauguración del Acelerador de 
Litografía Ultravioleta Extrema (EUV, por sus siglas en inglés) de CHIPS para Estados 
Unidos (CHIPS for America), con una ceremonia oficial de corte de cinta en el 
Complejo de Nanotecnología de Albany de NY CREATES. El Acelerador EUV, que 
comenzó inicialmente a operar el 1 de julio, es una de las tres instalaciones 
emblemáticas de investigación y desarrollo (I+D) del Centro Nacional de Tecnología de 
Semiconductores (NSTC, por sus siglas en inglés) anunciadas en Estados Unidos. En 
diciembre de 2023, la gobernadora anunció una nueva asociación de $10,000 millones 
con líderes de la industria de semiconductores, como IBM, Micron, Applied Materials, 
Tokyo Electron, entre otros, para establecer un centro de investigación y desarrollo de 
semiconductores de última generación en el Complejo de Nanotecnología de Albany de 
NY CREATES. La asociación público-privada financiará la construcción del Centro de 
Litografía Ultravioleta Extrema de Alta Apertura numérica (NA, por sus siglas en inglés) 
de última generación, el primero y único en su tipo de propiedad pública en América del 
Norte, que respaldará la investigación y el desarrollo de los semiconductores más 
complejos y potentes del mundo. Además de la inversión transformadora en la Región 



Capital de Nueva York, esta alianza convertirá al estado de Nueva York en sede de la 
infraestructura de investigación y desarrollo de semiconductores de propiedad pública 
más avanzada del país, lo que respaldará el crecimiento a largo plazo de la economía 
tecnológica del estado. Esta asociación sin precedentes liderada por el estado allanó el 
camino para el establecimiento de Albany como sede del Acelerador EUV federal, el 
cual invertirá al menos $825 millones adicionales en el campus para llevar a cabo 
actividades de I+D fundamentales para la seguridad nacional y económica.  
  
"La inauguración del Acelerador EUV del NSTC demuestra lo que la colaboración entre 
el sector público y el privado puede lograr para fortalecer la fuerza laboral del estado, al 
mismo tiempo que sienta las bases para la investigación y la fabricación de 
semiconductores a nivel nacional", dijo la gobernadora Hochul. "Desde que asumí el 
cargo, me comprometí a garantizar que Nueva York mantenga su liderazgo en los 
sectores de negocios, manufactura, tecnológica e innovación en investigación, y este 
lanzamiento es solo el comienzo".  
  
La directora ejecutiva de Natcast, Deirdre Handford, afirmó: "La inauguración del 
Acelerador EUV marca un hito trascendental para Natcast, el NSTC y todo el 
ecosistema de semiconductores de EE. UU., ya que esta instalación de vanguardia 
destaca nuestro compromiso con el desarrollo y el avance de las tecnologías de 
semiconductores de próxima generación aquí en EE. UU. La litografía EUV se 
consolidó como la tecnología clave para permitir la producción a gran escala de chips 
más pequeños, rápidos y eficientes. A través del Acelerador EUV, brindamos a los 
investigadores miembros de Natcast y del NSTC acceso a herramientas clave 
necesarias para facilitar una gama más amplia de investigaciones y un camino hacia la 
comercialización, con el fin de fortalecer el liderazgo de EE. UU. en las tecnologías del 
futuro".  
  
El Acelerador EUV permite a los investigadores de Natcast, de las organizaciones 
miembros del NSTC y de NY CREATES trabajar de forma colaborativa para llevar a 
cabo actividades de investigación y desarrollo esenciales para acelerar la 
comercialización de tecnología avanzada de semiconductores.  
  
Las capacidades clave del Acelerador EUV incluyen las siguientes:  

• Acceso a herramientas de litografía EUV de vanguardia y capacidades de I+D de 
última generación, incluido un sistema EUV de alta apertura numérica (NA), con 
la tecnología EUV de NA estándar ya disponible y la de NA alta prevista para 
2026.  

• Espacios y recursos para la colaboración entre socios de la industria, el ámbito 
académico y el gobierno, con el fin de impulsar la innovación tecnológica.  

• Oficinas y personal de Natcast dedicados en el sitio para apoyar a los 
investigadores miembros de Natcast y del NSTC.  

• Apoyo a programas que proporcionan, fomentan y desarrollan una fuerza laboral 
talentosa.  



• Promoción de una amplia participación de los miembros del NSTC mediante la 
creación de un entorno abierto y colaborativo de I+D dentro del Acelerador EUV 
y en todas las instalaciones del NSTC.  

Junto con el Centro de Diseño y Colaboración (DCF, por sus siglas en inglés) de 
CHIPS para América y la Instalación de Prototipado del NSTC y Piloto de 
Empaquetado Avanzado (PPF, por sus siglas en inglés) del Programa Nacional de 
Manufactura Avanzada de Empaquetado (NAPMP, por sus siglas en inglés), el 
Acelerador EUV será un destino de primer nivel para la investigación y el desarrollo de 
semiconductores avanzados en Estados Unidos. Juntas, las tres instalaciones 
emblemáticas de I+D del NSTC abordan brechas fundamentales en el ecosistema 
actual, ofrecen un valor sin precedentes a una amplia variedad de actores a lo largo de 
la cadena de valor de los semiconductores, incluidas universidades, pequeñas 
empresas, grandes fabricantes y agencias gubernamentales, y contribuyen a la 
construcción de un ecosistema de semiconductores sólido y dinámico en Estados 
Unidos.  
  
NY CREATES está adquiriendo e instalando una herramienta de litografía EUV de alta 
NA, diseñada y fabricada por ASML, en su Complejo de Nanotecnología de Albany, 
donde socios industriales como Micron, IBM, Applied Materials, Tokyo Electron y otros 
utilizarán el equipo de semiconductores más avanzado jamás fabricado. El Centro de 
EUV de Alta NA de Nueva York posiciona al estado como un destino para la 
investigación y el desarrollo de la innovadora tecnología de chips que hace posible el 
funcionamiento de casi todos los teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras 
portátiles y servidores en la actualidad. El Centro también fomentará asociaciones 
internacionales a medida que organizaciones de investigación de renombre mundial 
amplíen su presencia aquí, y atraerá a empresas de todo el mundo.  
  
Para apoyar este proyecto, el estado de Nueva York invirtió $1,000 millones para 
ampliar el Complejo de Nanotecnología de Albany mediante la creación del Centro de 
EUV de Alta NA, a través de la compra del escáner de EUV de alta NA EXE:5200 de 
ASML, así como la construcción de NanoFab Reflection, un nuevo edificio altamente 
sofisticado con más de 50,000 pies cuadrados de espacio para salas limpias, que 
fomentará el aumento de futuros socios y respaldará nuevas iniciativas como el Centro 
Nacional de Tecnología de Semiconductores, el Programa Nacional de Fabricación 
Avanzada de Envases (National Advanced Packaging Manufacturing Program) y el 
programa Microelectronics Commons del Departamento de Defensa (Department of 
Defense), este último recientemente otorgado al estado de Nueva York. El proyecto 
generó aproximadamente entre 500 y 600 puestos de trabajo sindicalizados en la 
construcción, con salario conforme al vigente, durante la fase de obras de dos años.  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, expresó: "Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, Nueva York 
continúa realizando inversiones estratégicas para impulsar la investigación, el 
desarrollo y la manufactura en todo el ecosistema de semiconductores del estado, y ya 
estamos viendo cómo esas inversiones están dando frutos. El logro de hoy es la 
muestra más reciente de nuestros esfuerzos. Gracias a las sólidas asociaciones 
público-privadas y al apoyo fundamental de los socios federales y estatales, el 
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resurgimiento de la industria de semiconductores en Estados Unidos se extiende a 
través de Nueva York, donde el Acelerador EUV desempeña un papel crucial y genera 
crecimiento económico regional y estatal".  
  
El presidente y director ejecutivo de NY CREATES, Dave Anderson, declaró: 
"NY CREATES y nuestros socios de la industria se enorgullecen de continuar nuestra 
historia de dos décadas en el avance de las tecnologías de semiconductores. Mientras 
Natcast inaugura oficialmente el Acelerador EUV y abre sus oficinas en nuestro 
Complejo de Nanotecnología de Albany, esta última alianza representa sin duda un 
paso decisivo para acelerar la innovación estadounidense a largo plazo. Con 
capacidades accesibles de litografía EUV de apertura numérica estándar disponibles 
hoy, y el acceso al equipo EUV de alta NA previsto para el próximo año, estamos 
orgullosos de que NY CREATES respalde la misión del NSTC y facilite investigaciones 
innovadoras, un crecimiento económico significativo y el desarrollo estratégico de la 
fuerza laboral, todos elementos indispensables para la seguridad nacional y el 
liderazgo económico de Estados Unidos".  
  
El rector de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés), John B. King Jr., opinó: "No resulta sorprendente que Nueva York esté 
surgiendo como un líder preeminente en el espacio de los semiconductores, como 
resultado del trabajo incansable del senador Charles Schumer, la gobernadora Kathy 
Hochul y nuestros líderes electos, incluido el congresista Paul Tonko. Su trabajo 
permite que SUNY haga lo que mejor sabe hacer: formar a los futuros líderes y 
profesionales de la industria, al mismo tiempo que ofrece un entorno de última 
generación para fomentar la investigación y la innovación en la fabricación. Nos 
enorgullece sumarnos a la celebración del Acelerador EUV del NSTC y estamos 
agradecidos con Natcast, el NSTC, el Departamento de Comercio de los EE. UU. (U.S. 
Department of Commerce) y con todos los responsables políticos, socios de la industria 
y sus equipos, cuyo arduo trabajo hizo posible este día".  
  
El senador Charles Schumer manifestó: "¡El primer Centro Nacional de Tecnología 
de Semiconductores de Estados Unidos está abierto al público! Hoy, las miradas del 
mundo se dirigen a Albany y al norte del estado de Nueva York como la próxima 
frontera donde se producirán avances científicos y de ingeniería en la fabricación de 
chips que hoy ni siquiera podemos imaginar. La inauguración de esta instalación 
resonará como una explosión sónica y dejará en claro que Estados Unidos liderará el 
futuro de la tecnología de semiconductores. Este es el día que imaginé durante mucho 
tiempo cuando creé el programa NSTC en mi Ley de CHIPS y Ciencia (CHIPS & 
Science Law). Esta instalación permitirá a los mejores científicos, universidades y 
empresas del país acceder a la maquinaria más avanzada del mundo para el desarrollo 
de microchips. Es el comienzo de un nuevo esfuerzo histórico por parte del gobierno 
federal para garantizar que la próxima generación de microchips se desarrolle aquí en 
Estados Unidos, en la Región Capital, no en China, ni en el extranjero. Hoy damos 
paso a una nueva era de investigación y fabricación de chips en Estados Unidos, con el 
norte del estado Nueva York a la vanguardia".  
  



La senadora Kirsten Gillibrand comentó: "La inauguración del Acelerador EUV del 
NSTC es un hito para Nueva York y para todo el país. Esta instalación de última 
generación impulsa la industria de semiconductores de Estados Unidos y fortalece 
nuestra seguridad nacional, al mismo tiempo que crea empleos bien remunerados en el 
norte del estado. Luché con determinación para aprobar la Ley de CHIPS y Ciencia con 
el objetivo de atraer inversiones como esta al país, y hoy estoy orgullosa de ver los 
resultados que consolidan el papel de Nueva York como líder mundial en la fabricación 
de semiconductores".  
  
El representante Paul Tonko señaló: "Durante años, desde la promulgación de la 
histórica y transformadora Ley de CHIPS y Ciencia, hemos estado comunicando a 
todos los interesados que Nueva York es un líder industrial con una posición única para 
impulsar la innovación estadounidense en semiconductores a largo plazo. Hoy 
celebramos ese esfuerzo exitoso y las increíbles nuevas oportunidades que abre en 
innovación, creación de empleos, investigación y mucho más. También me entusiasma 
que mi Ley de Investigación en Microelectrónica para la Innovación Energética 
(Microelectronics Research for Energy Innovation Act) complemente las futuras 
actividades de I+D en EUV. Al celebrar esta gran inauguración y reconocer a todos los 
que nos ayudaron a llegar a este momento emocionante, asegurémonos de que, como 
socios del gobierno, la academia y la industria, sigamos invirtiendo en el espíritu 
pionero de innovación que la Región Capital ejemplificó durante mucho tiempo".  
  
La senadora estatal Patricia Fahy indicó: "Gracias a las inversiones aseguradas por 
la Legislatura estatal y la gobernadora Hochul, la Región Capital lidera el país y el 
mundo en lo que respecta a la investigación en IA e ingeniería de semiconductores en 
el sector público. Estos empleos atraen a los científicos y trabajadores del mañana, 
impulsan nuestra economía regional y, al mismo tiempo, las alianzas públicas y 
privadas marcan el camino. Este nuevo acelerador pone al Complejo de 
Nanotecnología de Albany y a nuestra Región Capital en el mapa de la ingeniería de 
semiconductores durante años, si no décadas, por venir. Quiero agradecer a la 
gobernadora Hochul, al expresidente Joe Biden y a mis colegas legisladores por su 
trabajo para asegurar las inversiones que hicieron posible este día, y espero seguir 
fortaleciendo el liderazgo nacional de nuestra Región Capital en lo que respecta a la 
ingeniería de semiconductores y la IA".  
  
El asambleísta John T. McDonald III agregó: "La gran inauguración del Acelerador 
EUV del NSTC en el Complejo de Nanotecnología de Albany marca un momento 
histórico no solo para la Región Capital, sino para todo Nueva York. Esta inversión en 
investigación y fabricación de semiconductores avanzados fortalece nuestra economía 
local, genera empleos de alta calidad y consolida la posición de Nueva York como líder 
en innovación tecnológica. Agradezco a la gobernadora Hochul, a NY CREATES y a 
todos los socios por su continuo compromiso con el crecimiento sostenible en nuestro 
estado".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, mencionó: "Quiero agradecer al líder 
Schumer, al congresista Tonko y a la gobernadora Kathy Hochul por sus incansables 
esfuerzos y apoyo. Este es otro gran logro para la ciudad de Albany, la Región Capital 



y el estado de Nueva York. Las inversiones en tecnología de semiconductores en 
NY Creates están consolidando el legado de Albany en el desarrollo de innovaciones 
de vanguardia y garantizarán nuestro liderazgo mundial en investigación y desarrollo de 
EUV".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, expresó: "Este es un día 
histórico para el condado de Albany y el estado de Nueva York, ya que refuerza 
nuestra posición como líder mundial en innovación y fabricación de semiconductores, al 
mismo tiempo que fortalece nuestra economía local con empleos bien remunerados en 
tecnología y construcción. Felicitaciones nuevamente a la gobernadora Hochul por esta 
alianza público-privada que nos fortalece y que reconoce y respalda a la Región Capital 
y al Complejo de Nanotecnología de Albany de NY Creates como líderes en 
investigación y desarrollo de semiconductores".  
  
La gobernadora Hochul ha priorizado la industria de semiconductores como una parte 
importante de sus presupuestos ejecutivos desde que asumió el cargo. La gobernadora 
garantizó $100 millones adicionales para financiar el programa Atracción Enfocada en 
Terrenos Listos para Construir de Nueva York (FAST NY, por sus siglas en inglés). 
Lanzado en diciembre de 2022, el programa FAST NY ha otorgado más de 
$175 millones para preparar más de 2,500 acres en 20 sitios en todas las regiones del 
norte del estado para que estén listos para la construcción, una característica clave que 
las empresas buscan para establecerse.  
  
Bajo la administración de la gobernadora Hochul, Nueva York consiguió inversiones 
manufactureras transformadoras, incluida la expansión de $1,200 millones de Chobani 
en Mohawk Valley, las iniciativas de investigación de semiconductores multimillonarias 
de IBM, la histórica instalación de semiconductores de $100,000 millones de Micron 
Technology en la Región Central de Nueva York (la mayor inversión privada en la 
historia del estado) y numerosos otros proyectos de relocalización que generaron miles 
de puestos de trabajo en todo el estado. El enfoque de la gobernadora en el desarrollo 
de la fuerza laboral, la resiliencia de la cadena de suministro y el sólido apoyo a las 
empresas propiedad de minorías y mujeres posicionó a Nueva York como el principal 
destino para las empresas que buscan traer operaciones de fabricación clave de 
regreso a Estados Unidos. Esta última inversión en el ecosistema de fabricación 
avanzada de Albany demuestra cómo las asociaciones estatales estratégicas pueden 
catalizar un desarrollo económico transformador que fortalezca a las comunidades, 
asegure las cadenas de suministro y promueva la competitividad tecnológica de 
Estados Unidos en el escenario global.  
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